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A Mitsubishi Electric vai lancar DFB a laser de 25 Gbps para redes moéveis
O DFB contribuira para taxas de transmissdo mais rapidas nos equipamentos
de comunicacbes mdveis de exterior

TOQUIO, 20 de julho de 2016 — A Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) anunciou hoje que, a
1 de setembro, comecara a comercializar um diodo (DFB) a laser de retroacéo distribuida de 25 Gbps para

transmissdes Gticas entre estacfes base e escritorios centrais em redes de acesso via radio de sistemas de

telecomunicacdes maveis.
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Diodo DFB a laser de 25 Gbps (ML764AA58T)

Os transcetores de equipamentos de comunicacédo para as redes méveis da préxima geracdo tém de suportar
transmissdes de 25 Ghps, resistir a variadissimas condicdes climatéricas e ser compactos. Em resposta a isto,
0 novo DFB a laser TO-CAN da Mitsubishi Electric oferece modulagdo de 25 Gbps, um intervalo de
temperaturas de funcionamento lider da indistria de -20 graus Celsius a 85 graus Celsius e um tamanho do

conjunto que estd em conformidade com a norma SFP28 para transcetores de 25 Gbps compactos.
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Funcionalidades do produto

1) Taxa de transmissao de 25 Gbps e intervalo de temperaturas de -20 °C a +85 °C
- A estrutura melhorada do diodo permite uma taxa de transmissdo extremamente elevada e um
intervalo de temperaturas lider da inddstria
- Os transcetores que incorporam o novo DFB a laser podem operar no exterior sem um sistema de
arrefecimento
2) 0O mesmo tamanho do conjunto que o DFB a laser atual adequado para transcetores compactos
de 25 Gbhps
- O conjunto de alto desempenho elimina a perda de sinais elétricos
- Uma vez que ndo é utilizado um condutor de IC, o tamanho (¢$5,6 mm) ¢é igual ao de um DFB a laser
de 10 Gbps
- Acestrutura simples contribui para a conformidade com a norma SFP28 para transcetores de 25 Gbps

compactos

Calendario de vendas

Produto Modelo Funcionalidades Data de envio
Diodo DFB a laser - Comprimento de onda de 1310 nm 1 de setembro
de 25 Gbps ML7BAAASET | _ Conjunto TO-CAN de ¢5,6 mm de 2016

Especificacdes

Modelo ML764AA58T
Comprimento de onda 1310 nm
Poténcia da saida 6tica 8 mw

Temperatura de funcionamento -20°C a +85 °C
Eficiéncia do acoplamento 6tico | 18%

Consciéncia ecolégica
Este produto esta em conformidade com a diretiva 2011/65/UE sobre Restricdo de utilizacdo de certas

substancias perigosas em equipamento elétrico e eletrénico (RoHS).

HiH

Sobre a Mitsubishi Electric Corporation

Com mais de 90 anos de experiéncia no desenvolvimento de produtos fiaveis e de alta qualidade,

a Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) é um lider mundial reconhecido ao nivel do fabrico,
marketing e vendas de equipamento elétrico e eletronico utilizado em comunicagBes e processamento de
informacdo, descoberta do espaco e comunicagdes por satélite, eletronica de consumidor, tecnologia
industrial, energia, equipamento de construcdo e de transporte. Integrando o espirito do seu lema
empresarial, Changes for the Better, e do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser
uma empresa ecoldgica lider a nivel mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou
vendas de grupo consolidadas no valor de 4394,3 mil milhdes de ienes (38,8 mil milhdes de dolares*), no
ano fiscal terminado a 31 de marco de 2016. Para obter mais informagdes, visite:
http://www.MitsubishiElectric.com

*A uma taxa de cambio de 113 ienes para o ddlar americano, determinada pelo mercado de cAmbio

de Toquio a 31 de marco de 2016
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